SYLLABUSI I LENDES “PAJISJIET ELEKTRONIKE”

Té dhéna bazike té Iéndés

Njésia akademike:

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Titulli i 1éndés:

Pajisjet elektronike

Programi: Teknologjité e Informacionit dhe Telekomunikimi
Niveli: Bacelor

Statusi léndés: Obligative

Viti i studimeve: 2

Numri i oréve né javeé: 2+2 (ligjérata dhe ushtrime)

Vlera né kredi — ECTS: 6 ECTS

Koha / lokacioni:

Té publikuara né web site té universitetit!

Meésimdhénési i Iéndés:

Prof. Dr. Edmond Beqiri

Té dhénat kontaktuese:

edmond.begiri@unhz.eu

Pérshkrimi i 1éndés:

Lénda pajisjet elektronike pér studentét universitaré té shkollave
inxhinierike, vecanérisht pér ata gé ndjekin programin e
shkencave kompjuterike / inxhinierike. Kéta studenté né
pérgjithési nuk kané njé sfond t& méparshém né komponentét
elektronikké dhe pajisjet elektronike. Kuptimi i funksionimit té
sistemit hardverik té kompjuterit, megjithaté, éshté vendimtar pér
shkencétarét dhe inxhinierét pérgjegjés pér dizajnimin e
produkteve té ardhshme té IT-sé. Studentét do té njihen me
pajisjet elektronik té cilat paragesin bazén e konstruktimit té sé IT
dhe funksionimit té telekomunikacionit.

Qéllimi i 1éndés:

Zhvillimi i njohurive specifike té studentéve pér elementet e
pajisjeve elektronike té cilét jané komponentét bazé pér ndértimit
e osistemeve té informacionit dhe telekomunikimit.
Synimet e Iéndés jané:

e Té ndihmojé studentét gé t& njohet me strukturén dhe
logjikén e funksionimit té pajisjeve elektronike gé
pérdoren né IT dhe né telekomunikim

e Té njohé studentét me bazat e funksionimit, analizén dhe
projektimin e diodés bashkuese .BJT dhe FET
transistoréve dhe gargeve té amplifikatoréve.

e  Pér té kuptuar diodén si ndregés.

e T& studiojé parimin bazé té filtrit t& gargeve dhe llojeve
té ndryshme té filtrave

e Té ndihmojé studentét té vlerésojné dhe analizojné
komponentét e pajisjeve elektronike

e T'u mundésojé studentéve té krijojné projekte t& vogla
hardverike té T1 dhe telekomunikacionit

e T'u mundésojé studentéve té integrohen mé miré né
mjedisin e tyre té ardhshém té punés né fushén e IT dhe
telekomunikacionit

Rezultatet e té nxénit:

Pas pérfundimit té kétij kursi (Iénde) studenti do té jeté né gjendje

gé:
e Shkathtésité dhe ambiciet inxhinierike: Studentét do té
jené né gjendje té vlerésojné dhe testojné komponentét
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elektroniké

Aftésité e udhéheqgjes dhe ambiciet: Studentét do té jené
né gjendje té kané vetébesim dhe shkathtés né fudhén e
TIT

Shkathtésité motivuese: Studentét do té mésojné se si té
motivojné punonjésit dhe klientét e tyre né fushén e
pajisjeve elektronike dhe TIT

Aftésité e ndjeshme: Studentét do té jené né gjendje té
pérjevetédijesim pérmes punés grupore interaktive né
fushén e pérdorimit té pajisjeve elektronike

Té menduarit kritik, Kreativiteti: Studentét do té
inkurajohen té véné né piképyetje zbatueshméring e
recetave konvencionale, si dhe ndikimin e informacionit
jo-sasior.

Analiza e motivimit té Kklientéve gjaté blerjes sé
produkteve ELEKTRONIKE: Studentét do té jené né
gjendje té krijojné ndjeshméri me klientét poroté, duke
mos patur asnjé sfond né IT dhe do té mésojné se si t'i
kuptojné mé miré bizneset dhe prioritetet e klientéve.
Aftésité e negocimit: Studenti do té mésojé strategjité
dhe aftésité e negociatave, modelet e ¢mimeve.
Aftésité e Komunikimit: Studentét do té pérmirésojné
aftésiné e tyre pér té shprehur dhe plotésuar analizat e
tyre dhe pér té pérmirésuar aftésité e prezantimit.

Ngarkesa e studentit (duhet té korrespondoj me rezultatet e té nxénit té studentit)

Aktiviteti Oré Dité/javé Gjithsej
Ligjérata 15 30

Ushtrime teorike/laboratorike 15 30

Puné praktike 2 2

Kc")n_takte'.tl me. . 5 5
mésimdhénésin/konsultimet

Ushtrime né terren 1 1

Kollokfiume, seminare 2 4

Detyra té shtépisé 2 4

K_oh_a e stl_udimit"vetalna_k té studentit (né 10 30

biblioteké ose né shtépi)

Pérgatitja pérfundimtare pér provim 6 30

Koha_l e k_aluar né vlerésim (teste, kuiz, 3 6

provim final)

Projektet, prezantimet, etj 2 8

Totali 150 oré (6 ECTS)

Metodologjia e mésimdhénies:

Lénda éshté kombinim i ligjératave, diskutimeve, ushtrimeve
numerike dhe laboratorike, ndérsa detyrat prezantohen nga
asistenti né laborator.

Metodologjia e vlerésimit:

Punimi seminarik: 10%.

Testi I: 15%.

Testi Il: 15%.

Provimi pérfundimtar: 50%.

Pjesémarrja né ushtrime: 5%.

Puna grupore né detyra dhe raste studimi: 5%.

Literatura
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Literatura primare:

1. Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson
Prentice Hall™, 2012

2. Robert L. Boylestad & Louis Nashelsky, Electronic Devices
and Circuit Theory, 11th Edition, Pearson, 2013

Literatura shtesé:

3. ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS (Ligjérata),
Department of Electronics & Communication Engineering,
Malla Reddy College Of Engineering & Technology

Plani i dizajnuar i mésimit:

Java

Ligjérata

Ushtrime

Tema: Hyrje. Njoftimi me
syllabusin e léndés

Java e paré: Literatura: -Thomas L, Floyd, Shpérndarja e detyrave té kursit.
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012
Tema: Hyrje né garget
elektrikeMadhésité elektrike
dhe njésité Sl . )
Forca, Puna dhe Fugia Ushtrl_me me konceptet né garget
Ngarkesa elektrike dhe rryma elektrlke_z . .
elektrike Madhésité elektrike dhe njésité SI
Java e dyté: Potenciali elektrik Forca, Puna dhe Fugia

Energjia dhe fugia elektrike
Funksionet konstante dhe
variabile

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ngarkesa elektrike dhe rryma elektrike
Potenciali elektrik

Energjia dhe fugia elektrike
Funksionet konstante dhe variabile

Java e treté:

Konceptet e gargeve elektrike
Elementet aktive dhe pasive
Rregullat e simboleve
Relacionet tension - rrymé
Rezistenca

Induktiviteti

Kapacitetit

Diagramet e gargeve
Rezistorét jolinearé

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Konceptet e gargeve
elektrike

Elementet aktive dhe pasive
Rregullat e simboleve

Relacionet tension - rrymé
Rezistenca

Induktiviteti

Kapacitetit

Diagramet e gargeve

Rezistorét jolinearé

Java e katért:

Ligjet e gargeve elektrike

Ligji i Kirkhofit pér tension
Ligji i Kirkhofit pér rrymé
Lidhja serike e elementeve té
garkut elektrik

Lidhja paralele e elementeve té
garkut elektrik

Pjesétuesi i tensionit

Pjesétuesi i rrymés

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Ligjet e gargeve elektrike
Ligji i Kirkhofit pér tension

Ligji i Kirkhofit pér rrymé

Lidhja serike e elementeve té garkut
elektrik

Lidhja paralele e elementeve té garkut
elektrik

Pjesétuesi i tensionit

Pjesétuesi i rrymés
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Java e pesté:

Diodat gjysmépércuese

Dioda ideale

Materialet gjysmépércuese
Nivelet energjetike

Materialet gjysmépércuese té
tipit p dhe n

Dioda gjysmépércuese
Nivelet e rezistencés

Qarget ekuivalente té diodés
Té dhénat specifike té diodés
Kapaciteti i tranzicionit dhe i
difuzionit

Testimi i diodave

Diodat Zener

Diodat me emitim té drités
(LED)

Fushat e diodave—Qarqet e
integruara

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Diodat gjysmépércuese
Dioda ideale

Materialet gjysmépércuese

Nivelet energjetike

Materialet gjysmépércuese té tipit p dhe
n

Dioda gjysmépércuese

Nivelet e rezistencés

Qarget ekuivalente té diodés

Té dhénat specifike té diodés
Kapaciteti i tranzicionit dhe i difuzionit
Testimi i diodave

Diodat Zener

Diodat me emitim té drités (LED)
Fushat e diodave—Qarget e integruara

Java e gjashté:

Zbatimet e diodave

Analiza e vijés sé ngarkesés
Pérafrimet e diodave
Konfiguracionet e ndryshme té
diodave me hyrje DC
Konfiguracionet né paralel dhe
seri-paralel té diodave

Portat AND/OR

Hyrjet sinusoidale; Drejtuesi
gjysmévalor

Drejtuesit tjeré.

Prerésit (Clippers)

Qarget pér shuméfishim té
tensionit.

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Zbatimet e diodave
Analiza e vijés sé ngarkesés
Pérafrimet e diodave
Konfiguracionet e ndryshme té diodave
me hyrje DC

Konfiguracionet né paralel dhe seri-
paralel té diodave

Portat AND/OR

Hyrjet sinusoidale; Drejtuesi
gjysmévalor

Drejtuesit tjeré.

Prerésit (Clippers)

Qarget pér shuméfishim té tensionit.

Java e shtaté:

Tema: Testi i paré

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me zbatimin e diodave

Java e teté:

Tranzistorét bipolaré

Ndértimi i tranzistorit

Parimi i punés sé tranzistorit
Tranzistori si amplifikues i
tensionit

Skema me bazé té pérbashkét
Skema me emiter té pérbashkét
Skema me kolektor té
pérbashkét

Té dhénat specifike té
tranzistorit

Testimet dhe identifikimet
Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Tranzistorét bipolaré
Ndértimi i tranzistorit

Parimi i punés sé tranzistorit
Tranzistori si amplifikues i tensionit
Skema me bazé té pérbashkét
Skema me emiter té pérbashkét
Skema me kolektor té pérbashkét
Té dhénat specifike té tranzistorit
Testimet dhe identifikimet

Java e nénté:

Polarizimi DC - BJT
Pika punuese

Ushtrime me Polarizimin DC - BJT
Pika punuese
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Skema e polarizimit fiks
Skema e polarizimit me emiter
té polarizuar

Skema me pjesétues tensioni
Skema me lidhje té kundért né
kolektor

Tranzistorét PNP

Stabilizimi i polarizimit
Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Skema e polarizimit fiks

Skema e polarizimit me emiter té
polarizuar

Skema me pjesétues tensioni

Skema me lidhje té kundért né kolektor
Tranzistorét PNP

Stabilizimi i polarizimit

Java e dhjeté:

Tranzistorét me efekt té fushés
FET

Ndértimi dhe karakteristikat e
JFET

Karakteristikat e transferimit
Té dhénat specifike té€ JFET
MOSFET me varférim
MOSFET me pasurim

VMOS

CMOS

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Tranzistorét me efekt té
fushés FET

Ndértimi dhe karakteristikat e JFET
Karakteristikat e transferimit

Té dhénat specifike t& JFET
MOSFET me varférim

MOSFET me pasurim

VMOS

CMOS

Java e njémbédhjeté:

Polarizimet FET

Skema e polarizimit fiks
Skema e vetpolarizimit
Skema me pjesétues tensioni
Polarizimi i MOSFET me
varférim (ngushtim)
Polarizimi i MOSFET me
pasurim (zgjerim)

Qarge té kombinuara me BJT
dhe FET

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Polarizimet FET

Skema e polarizimit fiks

Skema e vetpolarizimit

Skema me pjesétues tensioni
Polarizimi i MOSFET me varférim
(ngushtim)

Polarizimi i MOSFET me pasurim
(zgjerim)

Qarqge té kombinuara me BJT dhe FET

Java e dymbédhjeté:

Amplifikatorét operacionalé
Veprimi diferencial dhe i
pérbashkét

Té dhénat themelore té
amplifikatoréve operacionalé
Qarqet praktike me
amplifikatoré operacionalé
Amplifikatori invertues
Amplifikatori joinvertues

Té dhénat specifike t&
amplifikatoréve operacionalé
Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Amplifikatorét operacionalé

Veprimi diferencial dhe i pérbashkét
Té dhénat themelore té amplifikatoréve
operacionalé

Qarget praktike me amplifikatoré
operacionalé

Amplifikatori invertues

Amplifikatori joinvertues

Té dhénat specifike té amplifikatoréve
operacionalé

Java e trembédhjeté:

Pajisje tjera dy-polare

Diodat Schottky

Diodat Varikap

Diodat e fugisé

Tunel Diodat

Fotodiodat

Termistorét

Literatura: -Thomas L, Floyd,

Ushtrime me Pajisje tjera dy-polare
Diodat Schottky

Diodat Varikap

Diodat e fuqisé

Tunel Diodat

Fotodiodat

Termistorét
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Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Java e katérmbédhjeté:

Tema: Pajisjet elektronike
bashkékohore gé pérdoren pér
ndértimin e sistemeve
hardverike

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Ushtrime me Pajisjet elektronike
bashkékohore gé pérdoren pér
ndértimin e sistemeve hardverike

Java e pesémbédhjeté:

Tema: Testi i dyté

Literatura: -Thomas L, Floyd,
Electronic Devices, 9th Edition,
Pearson Prentice Hall™, 2012

Prezantimi i projekteve té studentéve

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes

o Né pérgjithési prezantimet e ligjératave do t& béhen pérmes MS PowerPoint, tabelés, pérdorimit
té materialeve, programeve kompjuterike dhe ushtrimeve numerike.

e Po ashtu, nga mésimdhénésit do té sigurohen edhe materiale tjera shtesé (punime shkencore,
publikime, buletinet nacionale, si dhe zbulimet dhe hulumtimet e fundit).

o NEé mungesé té mundésisé qé puna praktike té organizohet cdo javé, né bashké&punim me
menaxhmentin e universitetit, ky aktivitet do té organizohet né dité t& caktuara né: organizata,
kompani, njésité prodhuese-pérpunuese, etj.

e Gjaté ¢do seancé do té organizohet gasja e bashkébisedimit dhe bashképarticipimit me studenté!

o Nga studentét kérkohet qé té jené té rregullt né ligjérata dhe ushtrime!

o Do té vlerésohet kontributi i studentéve kur ata bashképunojné dhe participojn né ligjératat dhe

ushtrimet e léndés!

o Ardhja e studentéve me kohé né ligjérata dhe ushtrime éshté e obligueshme!
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